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Даппая лабораторная работа является оаклю'штслыюй в цикле сада- 
нвй компьютерного практикума по фиоике полупроводниковых лазеров 
и посвящена ноучению онергетнчестх и спектральных характсрпстик 
п — к — р — 1 - кристаллов ־  нового класса полупроводппжопых структур, 
состоящих по посл(;доватслыюстп слоев п- в р־тппа с пелсгпровапаыми 
слоями между ними.

Показано, что свойства таких структур определяются толщинами 
слоев п- и р־типа dn в d^, концентрацией доноров и акцеиторов Aj и 
толщшюй ислегироваппого г־слоя (/,, а также концсптрацшпли иеравио- 
вссньсс олсктроиов и дырок п и р .  Периодическое легирование кристалла 
донорами и акцепторами приводит к вооннкновению модуля[щи оиергии 
краев ооны проводимости и валептвой[ оопы. При отом, воопнкающпе 
потенциальпие я?ш имеют параболический профиль с лииейш.с.1и участ* 
кама в ג■ областях.

В J)a60Tc апалиоируются: трансформация потепдпального рельефа; 
решение уравнение Шредингера для олектроыов и дырок в потенциаль- 
пом поле п — t — р — t- кристалла; положение уровней подооп п квантовых 
ямах при раолпчных кониептрациях и толщинах слоев прш.1ссей, периода 
структуры d  и для раоличпых опачепий параметра накачки г = ־V ^ ■  
Исследуется периодическая п — i — р — 1- структура с учетом влияния по- 
теициальшях ям друг на друга, пршюдящего к вооййкновешію дисперсии 
энергии £(/:*). Студенты могут убедиться, что для оначении анергий, 
больших глубины потепциальпого рельефа, опергия уроппой с учетом 
предыдущих подооп растет с номером уровня по квадратичному оакону.

Аиалаонрустся также характер иомеисиия спектров поглощепня и 
споитапного испускания при раоличпых оыачепнях параметра пакачки г. 
При этом можно установить, что с ростом г происходит сдвиг спектров в 
сторопу больших частот, а опачптсльпое иомеяепве кооффшщепта погло- 
щеиия с ростом параметра накачки происходит в области частот вблиои 
еффехтивнон ширины оапрсщешюи ооны, а для больших частот с уве- 
лияеиисм параметра накачка кооффндисят поглощения практически не 
иомспястся.

:41


